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MPSA 42
MPSA 43

SILTZIUM = NN = PLANAR = EPITAXTAL - TRANSISTOREN

fir Verstirker- und Schalter-Anwendungen

Mechanische Dateng

Gehluse: Kunststoff,
JEDEC TO=-92
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Kurzdatens MPSA 42 MPSA_43
Kollektor-Sperrspannung trﬂ o™ max. 300 200 v
Kollektor-Emitter=-Sperrspannung rrF g = max. 300 200 ¥
Kollektorstrom Tr = BAX. 500 mA
P -

Gesamtverlustleistung bei By = 25°% rt&t = BaX. 625 ms
Sperrschicht temperatur 3J = maX. 150 "c
Gleichstromverstirkung 3

bei U = 10 ¥V, I, = 10 mi B = 40

CE [

Kollektor-Emitter-Restspannung ¢

bei Il' = 20 @mA, I].'I = 2 mA lr‘}j sat °* 0,5 L
Tramsit=Frequenz 3

b i ['(_!_ = 20 WV, I[' = 10 mA l'r = 50 MHz
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MPSA 42
MPSA 43

Absolute Gremzwertes (gliltig bis &y _“‘.I MPSA_42
Kollektor-Sperrspannung bei I. = 01 rEB g = max. 300
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei I, = 02 U, , = max. 300
Emitter=Sperrspannung bei 'l‘ = 03 I‘Hh p = max.
Eollektorstrom: ]f = EAX.
£
Gesamtverlustleistung bei &, = 28"Cy P, ¢ = max.
Sperrschicht temperaturg &J = mak.
Lagerungstemperatur: #5 = min.
'S - BAX.
Wirmewiderstand;
gwischen Sperrschicht und Umgebung: ch v =
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Kennwerte: be i aJ = 25%C

Kollektor-Durchbruchspannung
be i IE = 0, [c = 100 pAt

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei In = 0, If = 1,0 mA:z

Emitter-Durchbruchspannung
bei IC = 0, [E = 100 pA:
Kallektor-Restarom
bei ]E = 0, UFB = 160 Vi
be i IE = 0, “EB = 200 V:
Emitter-Reststrom

bei ]C - 0, UEn = 4 Wi

be i Ip =0, “EH = 6 V3

Kollektor-Emitter-Hestspannung
bei I, = 20 mA, T, = 2 mAs

Basisspannung !
bei IE = 20 mA, IB = 2 mA:
Gleichstromverstiirkung
be i th = 10 ¥V, IE = 1 mAz
be i UEE = 10 V, IE = 10 mAz
be i rCE = 10 ¥V, IE = 30 mA:
Transit-Frequen:z
bei U ; = 20 v, [E = 10 mA
und t!l! m 100 MHz;
Koellektorkapazitit

be i IE = 0; rEB = 20 V, f = 1 MHz:

Transistor MPSA43
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MPSA 42
MPSA 43
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